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其他公开文献 US20180012945A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供一种包括形成在绝缘表面上的像素电极的显示装置;覆盖像素电极的
端部并具有形成在其中的开口的堤，其中像素电极的上表面被暴露;包含
发光层并形成为覆盖所述开口的有机层;以及在有机层和堤上形成的对置
电极。堤岸具有形成在像素电极和绝缘表面的端部上的第一层，以及形
成在第一层上的第二层。形成第一层的材料的折射率小于形成第二层的
材料的折射率。
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